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سیممقدمه ای بر فناوری سیلی   1 

 CMOS 2ری   فناو 

 CMOS 3ری   فناو 

 4 رشد بلور سیلیسیم و خواص مشخصه یابی آن 

 5 ویژگی ها و تمهیدات لازم تولید افزاره های نیمه هادی 

 6 لیتوگرافی 

 7 لیتوگرافی 

 8 رشد اکسید حرارتی و خواص و مشخصه یابی آن 

 9 رشد اکسید حرارتی و خواص و مشخصه یابی آن 

 10 نفوذ آلاینده ها 

 11 نفوذ آلاینده ها 

 12 کاشت یونی 

 13 کاشت یونی 

 14 لایه نشانی لایه های نازک 

 15 زدایش 

 Back-end 16فناوری  

 


